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1. Parametri tranzistora u kolu sa slike 1 Su: Vo =V =V, = Q7Vv
B, =B, = 1,C,(W/L), =2mAN?, B, =4, C, (W/L), =2mANV? i A, =A, - 0. Poj@ava se napaja
iz baterija za napajanjé,, = -V = 5\Odrediti:

a) [7] otpornosti svih otpornika tako da jednosreerrstruje drejna svih tranzistora budu
oy =15, =lps =IMA, jednosmerni izlazni naponV, =0, a naponsko pojanje poj&avaa

a, =V, /v, =100;

b) [3] izlaznu otpornost pojavata.

2. a) [4] Nacrtati diferencijalni pofava sa bipolarnim tranzistorima, strujnim izvorom itigkim
opteréenjem za svdenje na jednostruki izlaz.
b) [3] Odrediti rezime rada svih bipolarnih traras u kolu iz téke a) za maksimalnu vrednost
napona merenog izrde neinvertujideg i invertujiéeg ulaza.
c) [3] Odrediti rezime rada svih bipolarnih trarnaig u kolu iz téke a) za maksimalnu vrednost
napona merenog izrde invertujiteg i neinvertujgeg ulaza.

3. a) [3] Nacrtati pojgava snage u klasi AB sa bipolarnim tranzistorima napag dve baterije za
napajanjeVec = —Vee.
b) [2] Nacrtati funkciju prenosa p@javata iz take a).
c) [3] Dodati kolo za zastitu pajavata iz tatke a), koje ograava maksimalnu struju potra$a
d) [2] Na dijagramu napona i struja potréda(V,,l,) ucrtati oblast dozvoljenih napona i struja
potroS&a za zaSten poj@&ava iz tatke c).

4.[10] U kolu sa slike 4 NMOS tranzistori su idenii sa parametrimd =1mA/V?, V, =2V i A - 0.
Operacioni pojgava je idealan i napaja se sa dve baterije za namajdg) =12V i Vg =-12V .
Odrediti zavisnost, =v,(I,), za vrednosti struj@ <1, <100 mA
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Slika 1 Slika 4

Studenti koji polazu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.
Studenti koji polaZzu kompletan ispit rade sve zaddte u trajanju do 3 sata.



